MII25

Typ tranzystora: tranzystor germanowy
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© . Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p
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- matej mocy, w hermetycznej obudowie metalowej
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L Zastosowanie: uklady wzmacniajace i przela-
bt czajace urzadzen powszechnego uzytku
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Rys. 1-1372. MII25 Typy podobne: ACY17-+19, ACY44, OC123
WartoSci charakterystyczne®
MII25 MIT25A MII25B
Icpo 75 75 75 A | przy Ucgp max
Igpo 75 75 75 A | przy Ugp max
Uck sar 0,25 0,25 0,25 V | przy I = 100 mA
UgEsat 1,2 1,0 1,0 V | przy I = 100 mA
Fprp 160 160 160 Q przy Uc =20V, I = 25 mA,
f =500 kHz
Iptot 1,5 1,5 1,5 s | przy Uc =30V, Ig =25 mA
hrie 13+25 2040 3080 przy Us =20 V, Iy = 2,5 mA,
f=1 kHz
fn21p 200 200 500 | kHz | przy U =20 V, Iz =2,5 mA
25 s s
' a T T WartoSci graniczne
" ] UcBo max 40 40 40 |V
— : UcBo max 2 60 60 60 v
2 1 i Iear max 300 400 400 | mA
ns ‘ i i A Peimae> 200 200 200 mW
| Il 1 {
1 5 =01} £} max 7575 75 °C
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i y D famp = 20°C (+5°C)
an ? 2) Pe < 100 mW, famp < 50°C
jm 1 3 tamp < 35°C
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Rys. 1-1373. Charakterystyki wejsciowe
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Rys. 1-1374. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1375. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-1376. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1377. Zalezno$¢ parametréw 4 od

napiecia kolektor-baza
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Rys. 1-1378. Zalezno$¢ parametrow /2 od pradu Rys. 1-1379. Zalezno$¢ napiecia przebicia
emitera kolektora od rezystancji bazy
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Rys. 1-1380. Zalezno$¢ wspodiczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu kolektora

Rys. 1-1381. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-
lektora od temperatury otoczenia



